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Izračunajte napetosti in toke pnp tranzistorja v orientaciji s skupno bazo v aktivnem področju 
delovanja. 

βF = 99    αR = 0.8  UT = 25.66 mV 
ICS = 1 pA  
IE = 2 mA 
UCB = −2 V 

 
2. Iz podanih četveropolnih parametrov narišite inkrementalno nadomestno vezje in določite 

napetostno ojačenje (Au), če je na izhodu priključeno breme RL=2 kΩ.  
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3. Za spojni FET tranzistor iz narisane krivulje v izhodni karakteristiki določite: 
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UGS = +2 V

a) tip kanala 
b) tok nasičenja pri UGS= +2 V 
c) maksimalni tok nasičenja (IDSS)  
d) napetost preščipnjenja (UP) in 
e) vrišite krivuljo za UGS=0 V! 
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4. MOS tranzistor v narisanem vezju se nahaja v mirovni delovni točki UDS = 2.2 V in  
UGS = 3.5 V. Določite: 

 
a) tip MOS tranzistorja, 
b) orientacijo tranzistorja in 
c) prevodnostne četveropolne parametre gij.  
 
µnC0 = 1 mAV-2

W/L = 1.0 
UT = 1.1 V 
 
Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami. 


